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摘要(译)

本发明提供的一种AMOLED显示装置，在基板上直接设置有电容的下极
板，在不增加化学气相沉积工艺的前提下，以缓冲层和栅极绝缘层作为
电容介质层，通过调整缓冲层和栅极绝缘层的厚度来实现电容数值的调
控。同时，缓冲层材料可以使用高介电常数的绝缘层材料，以达到增大
电容数值，降低电容器的面积的目的，从而提高了所述AMOLED显示装
置的开口率。而且，本发明提供的一种AMOLED显示装置的制备方法，
工艺简单、易于大规模生产的实施，制备成本低。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/37ba0120-00c2-46ce-b4ca-bf918433147d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052974065/publication/CN104425543A?q=CN104425543A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN104425543A

